
Product Brief

Join the Infineon IGBT Revolution
Everything has got smaller, even the price

IGBTs up to 15A can now be offered in either a D-PAK (TO-252) or I-PAK 
(TO-251) at a revolutionary price. Infineon’s new Reverse Conducting (RC-D) 
IGBT family is recommended for hard switching applications up to 5kW. The 
RC-D family uses Vce(sat) optimised TRENCHSTOPTM IGBTs and commutation proof 
diodes that are integrated into a monolithic die.

Commercially, the outstanding feature is the price. Not just from the savings 
made on the customer’s bill of materials, but also the RC-D IGBTs themselves. 
Smaller dies and packages mean substantial savings that can be passed on.

Quality does not come at a price. The RC-D family is qualified to JEDEC 
standard with a Tj(max) of 175°C. Additionally, the D-PAK family is also qualified 
according to Infineon’s “Automotive Excellence” program for automotive use. 

Let the revolution begin! 
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Only 10°C higher Tc for the RC-D
despite 4 times smaller
footptont package 

Outstanding thermal behaviour is proven in application measurements, which show comparable 

case temperatures compared to TO-220 and D2-PAK packaged IGBTs currently on the market.

Applications
All hard switching applications up ��

to 5kW

Inverterised motors, pumps, & fans��

Industrial drives��

Room and public air-conditioners��

Vacuum cleaners��

Industrial drives��

PFC Stages��

Automotive HID lighting��

Features
Best in class current versus package ��

size (15A in D-PAK/I-PAK)

Optimised �� Vce(sat) for low conduction 

losses 

Same DC current rating of diode ��

and IGBT

T�� j(max) of 175°C

5µs Short Circuit capability��

Wide range of turn-off/-on time ��

controllability via gate resistor

Benefits
Up to 60% space saving on the PCB ��

Best cost/performance on ��

today’s market for hard switching 

applications up to 5kW

Excellent EMI behaviour ��

Higher reliability due to ��

monolithically integrated > IGBT + 

diode

www.infineon.com/igbt
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Product Portfolio for 600 V IGBT RC-D
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D-PAK I-PAK Availability

4 12 73 1.65 IKD04N60R IKU04N60R Now

4 12 73 1.65 IKD04N60RA Now

6 18 102 1.65 IKD06N60R IKU06N60R Now

6 18 102 1.65 IKD06N60RA Now

10 30 154 1.65 IKD10N60R IKU10N60R Now

10 30 154 1.65 IKD10N60RA Now

15 30 241 1.65 IKD15N60R IKU15N60R Now

15 30 241 1.65 IKD15N60RA Now

Join the Infineon IGBT Revolution
Everything has got smaller, even the price

In the application, conduction losses are dominant up to 16kHz. 
That’s why the RC-D family has been Vce(sat) optimised 

The RC-D in the I-PAK shows comparable power loses compared 
to a larger TO-220

Order Number: B000-H0000-X-X-7600 
NB09-1208
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IGBT Output Characteristics Highlighting the Excellent Vce(sat)

Behaviour of the RC-D family; Tj = 25°C
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Power Loss Comparision of RC-D in an I-PAK vs.
Competitor Devices in a TO-220 

B6-Inverter Hardswitching; Ic = 6A, Vce = 400V, Tj = 175°C

IKU06N60R / I-PAK

I-PAK = 39mm2

TO-220 = 150mm2

Competitor 2 / TO-220 FullPAK
Competitor 1 / TO-220

IKU06N60R / I-PAK

Competitor 2 / TO-220 FullPAK
Competitor 1 / TO-220
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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